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Domyséiny typ protokotu dla przedmiotu:

Zalczenie na ocene

Jezyk wykladowy:

polski

Skrécony opis:

Ciekte krysztaty dla zaawansowanych zastosowan. Przejscie $wiatta przez uktad dwéjtomny. Ciektokrystaliczne przetgczniki stanu polaryzacji

Opis:

Ciekte krysztaty dla zaawansowanych zastosowan. Przejscie $wiatta przez uktad dwojtomny. Ciektokrystaliczny przetacznik stanu polaryzacji LCC
do kosmicznego dalmierza laserowego. Ciekfokrystaliczny filtr LCF do badari astronomicznych. Filtry LCD do przytbic spawalniczych. Filtry
ochrony wzroku i sprzetu przed wysokoenergetycznym promieniowaniem elektromagnetycznym. Ciekiokrystaliczny przetgcznik stanu
polaryzacji LCNP do diagnostyki plazmy.
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Efekty ksztalcenia:

Odniesienie do efektow

Numer | Opis .
kierunkowych

W1 Ma wiedze w zakresie doboru materiatéw ciektokrystalicznych do zastosowan inzynierskich. Zna K W12.
podstawy projektowania struktury materiatéw ciektokrystalicznych z uwzglgdnieniem wymaganych -
wtasciwosci fizyko-chemicznych, wytrzymatosciowych i eksploatacyjnych docelowych urzadzen.

w2 Zna podstawy wykorzystania materiatéw ciekiokrystalicznych. Jest zapoznany z przyktadowymi K W15
zastosowaniami tych materiatéw, tendencjami i kierunkami ich rozwoju oraz metodami pomiaréw =
wiasciwosci takich materiatow.

w3 Ma wiedze na temat trenddéw rozwojowych w zakresie nauk technicznych, zwtaszcza dotyczacych K W18,
rozwoju nowoczesnych materiatéw ciekfokrystalicznych. Ma wiedze na temat postgpu w dyscyplinach B
nauki i techniki dysplei i modulatoréw ciektokrystalicznych bedacych odbiorcami innowacji materiatowo-
technologicznych zaawansowanych materiatéw ciektokrystalicznych,

W4 Zna podstawy i reguty metod badania, pomiaréw, analizy i opisu parametréw struktury materiatow K W19
ciektokrystalicznych , w tym z wykorzystaniem badar makroskopowych, spektroskopii dielektrycznej, B
mikroskopii optycznej i elektronowej oraz rentgenografii strukturalnej.

W5 Poznat wspétczesne metody badania whasciwosci fizykochemicznych materiatéw ciektokrystalicznych. K W20
Poznat podstawowe przyrzady pomiarowe do badar laboratoryjnych cieklych krysztatow. K2A_W20 B

Ul Umie pozyskac informacje o ciektych krysztatach z literatury i innych Zzrédet. K2A_UO1. K UOo1

U2 “Potrafi przygotowac i przedstawi¢ prezentacje ustng z zakresu ciektych krysztatéw.. - K U04

U3 Potrafi planowa¢ i przeprowadza¢ eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, K UO08
interpretowaé uzyskane wyniki i wyciagac¢ wnioski. K2A_U08 - -

K1 Rozumie potrzebe ciggtego uczenia sig a takze potrafi inspirowac innych. K_KO1, K_KO4
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Metody i kryteria oceniania:

° Konwencjonalny wyktad - gtéwnie w formie audiowizualnej (ilustrowany przezroczami, pokazami i symulacjami komputerowymi)
majacy na celu zapoznanie studentow z (klasycznymi) zagadnieniami zawansowanych zastosowari ciektych krysztatéw, (umozliwiajacych
min. obserwacje i zrozumienie dziatania wszechobecnych w zyciu inzyniera wyswietlaczy ciektokrystalicznych, modulatoréw fazy fali
$wietlnej, filtréw ochrony wzroku i sprzetu przed dziataniem szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

o Cwiczenia laboratoryjne stuzace do zapoznania studentéw z : wazniejszymi przyrzadami i ukladami pomiarowymi, podstawowymi
metodykami pomiarowymi wielkosci fizycznych ciektych krysztatéw oraz dyskusji btedéw mierzonych wielkosci. Cwiczenie laboratoryjne
beda gtéwnie ukierunkowano na wykonanie obserwacji i dokonanie interpretacji fizyki badanego efektu czy urzadzenia.

Zaréwno wykiad jak i ¢wiczenia laboratoryjne bedg prowadzone metodami aktywizujacymi studentéw rozwijajac u nich umiejetnosé
dyskusji na tematy prowadzonych zajeé.

Przedmiot konczy sie.
1. Zaliczeniem ¢wiczen laboratoryjnych na ocene z wpisem do indeksu (USOS) — ocena érednia z zaliczenia teorii ¢wiczen
laboratoryjnych oraz zaliczenia sprawozdan z ich wykonania.
2. Egzaminem ustnym z przedmiotu na ocene z wpisem do indeksu (USOS) —

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej z Egzaminu przedmiotu jest wykazanie sie wiedza oraz umiejetnosciami wymienionymi w
Efektach ksztatcenia
Efekty W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3 oraz K1 sprawdzane sg podczas:

e 2 (jednogodzinnych) kolokwiéw pisemnych — przeprowadzanych na wykiadach,

¢  5kolokwiéw ustnych —przeprowadzanych podczas wykonywania ¢wiczer laboratoryjnych,

e dyskusji na wykladzie i ¢wiczeniach laboratoryjnych oraz

e  ustnego egzaminu koricowego.

Oceng bardzo dobra otrzymuje student, ktory posiadt wiedze, umiejgtnosci i kompetencje przewidziane efektami ksztatcenia, a ponadto
wykazuje zainteresowanie przedmiotem, w spos6b twérczy podchodzi do powierzonych zadan i wykazuje sie samodzielnoscig w zdobywaniu
wiedzy, jest wytrwaly w pokonywaniu trudnosci oraz systematyczny w pracy.
Oceng dobrg otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze | umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dobrym. Potrafi
rozwigzywac zadania i problemy o $rednim stopniu trudnosci.
Ocene dostateczng otrzymuje student, ktéry posiadt wiedze i umiejetnosci przewidziane programem nauczania w stopniu dostatecznym.
Samodzielnie rozwigzuje zadania i problemy o niskim stopniu trudnosci. W jego wiedzy i umiejetnosciach zauwazalne sg luki, ktére potrafi
jednak uzupetni¢ pod kierunkiem nauczyciela.

Oceng niedostateczng otrzymuije student, ktory nie posiadt wiedzy, umiejetnosci i kompetencji w zakresie koniecznych wymagan,

Praktyki zawodowe:

brak

Forma studiow

stacjonarne

Rodzaj studiéw

IT stopnia

Rodzaj przedmiotu

obowiazkowy
Przedmioty wprowadzajace

Brak przedmiotéw wprowadzajacych — ogdina wiedza wyniesiona ze studidéw inzynierskich w dziedzinie:

= Matematyki -.umie postugiwac sie rachunkiem wektorowym, macierzowym, oraz rachunkiem rézniczkowym i catkowym funkeji wielu
zmiennych.

a Fizyki - zna podstawowe prawa fizyki dla pola elektrycznego, magnetycznego, podstawy teorii drgan, ruchu falowego oraz optyki.

. Chemii og6lInej i fizycznej - umie postugiwac sie¢ wzorami sumarycznymi i strukturalnymi czasteczek chemicznych, zna pojecia faz
skupienia oraz przemian fazowych.

= Podstaw fizyki ciata statego - zna pojecia idealnej i realnej sieci krystalicznej (podstawowe defekty krysztatow).

= Podstaw mechaniki technicznej i wytrzymatosci materiatéw - zna podstawowe pojecia z wytrzymatosci materiatéw (odksztatcenie,
naprezenie, modut Younga).

Programy

kierunki: inzynieria materiatowa,

specjalnosé: Nowe materiaty i technologie
Forma zajec liczba godzin/rygor

semestr X- egzamin, + zaliczenie, # projekt ECTS
razem wyktady ¢wiczenia laboratoria projekt seminarium
46 30/+ = 16/ + =i 3
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Autor

Prof. dr hab. inZ, Zbigniew Raszewski

Bilans ECTS
Lp. | Aktywnosé Obciazenie w godz.
1 Udziat w wyktadach 30
2 Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw 20
3 Udziat w éwiczeniach
4 Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
5 Udziat w laboratoriach 16
6 Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw 14
7 Udziat w seminariach
8 Samodzielne przygotowanie sie do seminariéw
9 Realizacja projektu
10 Udziat w konsultacjach
11 Przygotowanie do egzaminu 8
12 Udziat w egzaminie 2
Godz. ECTS
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 20 3
Zajecia z udziatem nauczycieli: 1+3+5+7+9+10+12 48 2
Zajecia o charakterze praktycznym: 5+6+9 30 1
Zajecia powigzane z dziatalnoscig naukowg: 1+2+3+4+7+48 50 2
AUTOR KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)

K NFORMACYJNEJ DDPOWIW
2
Prof. Urtiab. inz. begy RASZEWSKI ¢ _—prof. drhab. inz. Leszek R. Jaroszewicz

Strona3z3




